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OEM:Valvo

Transistor 2N930

Datasheet

2N 929

2N 930

SILIZIUM - KPN - PLANAR - TRANSISTOREN
filr rauscharme NF- und MeBveratSrker

Mechanische Daten:

GehMuse:; Metall, JEDEC TO-18,
18 A 3 nach DIN 41 BTE

Der Eollektor ist mit dem
Metallgehfiuee verbunden.

Mafangaben in mm.

jo- 5554075 —=

= max 5,3

l1rrh12'?!-

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
KEollektorstrom, Scheitelwert
Gesamtverlustleistung

bei 8y = 26 °C

Sperrachichttempe ratur

Gleichstromverstirkung
V, Ip = 10 ua

bei Ugp = 5
bei Ugg = 5 ¥, I = 10 mA

Kurzschluf-Stromverstirkung
bei UCE 5w, If = 1 mA
Tranasit-Frequengz

bei ECE - 5V, IF ] mh

[+ ]

Rauschzahl
bei Upp 5V, Ip 10 pa,
HK = 10 k3, f = 10 Hz...1

5

kHz

= mAX.

HAX .

* HAX .

= MAX.

: MAX,

100, , 350

100...350 150...600

45

60
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200,,.6800
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Absolute Grenzwerte: giltig bis 5, uax}
Kollektor=Sperrapannung hei I'[" = 0; llf:E g = max, 45 v
Kollektor=-Emitter-Sperrapannung bei Ip 0 Urg o max, 45 V
Emitter-Sperrspannung hei I. - O Upp np = max. 5 ¥
Eollekiorstrom: e av max, 40 ma !}
Kollektorstrom, Schreitelwert: e - max, ©0 mA
Emitter=strom: =lp gy = max, 35 mA l]-
Emitteratrom, Scheitelwert: "TI‘ M max, T0 mA
Gesamitverlustleistung: I'”__' max, J00 mW
.‘:'Fll'rl‘ﬂl‘hlt‘hltrmpﬂrulur: '.I._| - max, 175 nf'
Lagerungstemperatur: i - min, =65 %
Yo max, 175 %
Warmewideratand:
Wirmewiderstand zwisachen Sperrschichi und Usgebung: ch U z 5 grd mW
Wirmewiderstand zwisachen Sperrschicht und Gehiiuse: H1h G % 0,25 prd, mW
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2

N 930

Kennwertie: [ hei '3 25 °C, wofern nicht anders angegeben)
2_M_029 2 H_830

Kollektor=Re=tstrom

B 4 ch 5w, 1E 0y TrH V] 10
Kollektor-Emitter-Reststrom

i Upp 45 v, nﬂk 0: ]EL 5 10

bei Upp = 45 V, Upp = 0, o5 = 176 %C: I o 10

bei Tpp = 5 ¥, Iy 0 Ieg o 2
Emitter-Restsl rom

bei Upg = 5V, Ip O Tem o 1
Kollektor-Emitter-Restapannung }

hei T 10 mi, Ty 0,5 mh: Urr sat 1,0
Basisspannung

bei Ip 10 mA, !31| 0,5 mA: UBE sat 0,6..,1,0

hei Upg = 5 ¥, _T[ 0,5 mA: Cye 0,6,,.0,8
BasjiHatram

bei Upp ooV, =Ty 10 mA: Iy : 100 1]
Gleychat romverstdrkung

hei ""-]: ] 1‘.r ](- 1D .A: B 40, ..120 1o, . .300

hii rﬂh o v, ]E 10 mi: B 10, . L350 ano, .,.600
KurzachluB-Eingangswiderstand

hei rft 5V, I 1 mi: hllc 5 10
Leerlauf=*pannungs rilckwi rkung

bei Ugp - 5 ¥, Ip - 1 mA: By, 2, 57104 5,5-10"%
Korzschlub-5tromverstirkung

hei Upp v, I 1 mA: hojg 1] G0, . .50 150, . .600
Leerlauf-Aurgangsleitwert

b f'“_: i W, ]f' 1 mA: h'_'i_'!" 14 25
Iranait=Frequensz

b i Ffﬁ AWV, I 0,% mA: Iy g 1]
Grenzfrequenz (Emitterschaltung )

bei Upp DNy Ip 0,5 mi: o ’ 2010 100
Kollekiorkapazitit

hei Upeg 5V, Ip o, f 1 MHz: [ ]
Rausrhzahl

by VFE v, I 10 &,

Hﬂ' 1o ki, f 10 Nz...15 kNz: F ;_'r:'3. - 41 a :1l:|

+ )
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